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. Nadi potencijal i elektri¢no polje ravnomerno naelektrisane sfere poluprecnika a i naelektrisanja
q.

. Nadi potencijal i elektri¢no polje ravnomerno naelektrisanog cilindri¢nog provodnika poluprecnika
a i poduznog naelektrisanja ¢’. Naé¢i ukupnu elektrostaticku energiju sistema.

. Prsten poluprec¢nika r, napravljen od tanke zZice, naelektrisan je naelektrisanjem ¢. Naéi poten-
cijal i ja¢inu elektricnog polja na osi prstena u funkciji od rastojanja [ od centra.

. Tanak zi¢ani prsten poluprec¢nika a je naelektrisan koli¢inom naelektrisanja ¢q. Nadi silu zatezanja
zice prstena. Za koliko ¢e se ova sila promeniti ako se u centar prstena stavi naelektrisanje ¢ .

. (Savezno 2005. drugi raz.) Dva identi¢na bakarna novéi¢a A i B preénika D i debljine d
nalaze se paralelni jedan u odnosu na drugi, na medjusobnom rastojanju L. Nov¢i¢ A naelek-
triSemo naelektrisanjem ().

a) Kako ¢e se raspodeliti i koja je brojna vrednost indukovanih naelektrisanja na novéié¢u B?

b) Kolikom dodatnom koli¢inom naelektrisanja treba naelektrisati nové¢ié¢ B, da bi sila medju-
sobnog delovanja izmedju novéic¢a bila nula?

. Naéi jacinu elektri¢nog polja E u oblasti preseka dve kugle ravnomerno naelektrisane naelek-
trisanjima suprotnog znaka. Gustine naelektrisanja su redom p i —p, a rastojanje izmedju centara
je a.

. Naéi poduznu kapacitivnost sistema od dva paralelna kruzna provodnika poluprecnika a i rasto-
janja izmedju centara r. Uzeti da je a < r.

. (IPhO 2004. 1. zad. skracen) Kondenzator se sastoji od dve kruzne paralelne obloge
polupre¢nika R na rastojanju d < R. Kondenzator je priklju¢en na napon V. Onda je tanak
mali disk mase m i polupre¢nika r <« R, i debljine ¢ postavljen u centar donje ploce, kao na slici.

a) Nadi elektrostaticku silu izmedju ploca pre unosenja diska.

b) Nadéi naelektrisanje diska posle postavljanja na donju plocu.

c) Naéi minimalni napon V,,;, pri kome ¢e se disk odvojiti od ploce. Pretpostavimo su obloge
kondenzatora horizontalne.

d) Posle odvajanja, disk se kre¢e naizmeni¢éno gore-dole, tako to se elasti¢no odbija od obloga

kondenzatora. Odnos brzina diska pre i posle odbijanja od obloge je n = Ug"—:ie Brzina

diska neposredno posle sudara da donjom oblogom priblizava se konstantnoj vrednosti v,

koja zavisi od V kao:
vg =/ aV2+ 3
Naéi a i S3.
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1 Metod ogledanja

. Odrediti potencijal koji stvara stalno poduzno naelektrisanje ¢’ postavljeno iznad provodne ravni

nultog potencijala na visini A. Odrediti gustinu indukovanih nelektrisanja na provodnoj ravni.
Odrediti potencijal elektrostatickog sistema sa slike .

Veoma dugacko i tanko provodno uze poluprec¢nika ry postavljeno je paralelno povrsini zemlje
na rastojanju h > ro. Ako je zemljino elektrostaticko polje homogeno F = Eyg, odrediti ja¢inu
rezultujuceg polja u okolini uzeta kada je ono uzemljeno.

Na¢éi poduznu kapacitivnost sistema od dva paralelna kruzna provodnika poluprec¢nika a i rasto-
janja izmedju centara r.

a) Pored neutralnog cilindri¢nog provodnika velike duzine i kruznog popre¢nog preseka polupreénika
a nalazi se stalno poduzno naelektrisanje ¢’ po pravcu koji je paralelan osi provodnika i koji je
na rastojanju d > a od nje. Odrediti potencijal i elektricno polje u okolini provodnika. b)
Cilindri¢ni provodnik se nalazi u popre¢nom elektrostatickom polju E, = Fyz, a osa provodnika

se poklapa sa z osom. Nadi potencijal u okolini provodnika.



